THALEOS

Energy efficiency

Panda Pro 2 - 500 Wp ” '

Panel fotovoltaico Full Black

Al

& Rendimiento en condiciones de baja

luminosidad
Como en dias nublados o con niebla.

Resistencia

Viento: 1.600 Pa / Nieve: 3.600 Pa
Proteccion contra corrosion. Resistencia a PID.

produccion de energia.

Ambientes dificiles
Resistencia y durabilidad incluso en
ambientes dificiles como el desierto,
explotaciones agricolas o zonas
costeras.

zr< ZerolLID
‘ La célula tipo N no esta sujeta a LID, lo que aumenta la
QY

500Wp 22.59% O~+5W

Potencia de salida STC Eficiencia maxima de los médulos Tolerancia positiva
de potencia

Modulo fotovoltaico monocristalino tipo N
Media célula 500 Wp

25 anos 20 anos ARCA 2
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Especificaciones mecanicas
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Caracteristicas eléctricas (STC/NOCT)

STC
Potencia de salida 500 Wp
Tolerancia de potencia 0-5W
Eficiencia de los modulos 2259 %
Tension Mpp (Vmpp) 36.42 V
Corriente Mpp (Impp) 1373 A
7EB Tension de circuito abierto (Voc) 43.46 V
Corriente de cortocircuito (Isc) 1450 A

30

STC: irradiacion 1000 W/m?, temperatura de célula 25°C, masa de aire AM1.5
NOCT: irradiacion 800 W/m?, temperatura ambiente 20°C, velocidad del viento 1 m/s

NOCT
375 Wp

34.03V
11.02 A
4192 V
1145 A

Dimensiones del modulo

Numero de céelulas

Peso
Vidro
Cables

Caja de conexiones

Propiedades de funcionamiento

Temperatura de funcionamiento

Tension maxima del sistema

Valor nominal de los fusibles en serie

Tolerancia de potencia

Coeficiente de temperatura

Coeficiente de temperatura de Pmax

Coeficiente de temperatura de Voc

Coeficiente de temperatura de Isc

Temperatura Nominal de Operacion de la Célula (NOCT)

@ 36 UNIDADES POR PALET /7 864 UNIDADES POR CONTENEDOR ] C E

Curvas caracteristicas
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IEC61215, IEC61730 | ISO9001:2015: Sistema de Gestion de Calidad

ISO14001:2015: Sistema de Gestion Ambiental

ISO45001:2018: Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo
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Thaleos puede modificar las especificaciones indicadas anteriormente sin previo aviso con el fin de mejorar el producto. Ficha técnica actualizada: enero de 2024






